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ÖDEV 1 
(Verili  Tarihi 28.09.2005. Süre 3 hafta) 

a- ekil-1b’deki de i imden ve (1) denkleminden yararlanarak ekil-1a’daki 
diyot modeline ili kin IS, C ve  parametrelerinin nasıl belirlenece ini
ara tırınız. Parametrelerin belirlenmesi için bir yöntem öneriniz. 
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ekil-1. a) Diyot modeli, b)I-V’ karateristi i



b- HP4155 parametre analizörü yardımıyla  bir Si diyot için IS, C,  ve rd  model 
parametrelerini belirleyiniz. Elde etti iniz model parametrelerini 
kullanarak  (1) ba ıntısı yardımıyla diyodun akım-gerilim karakteristi ini 
çiziniz ve ölçüm sonuçlarıyla kar ıla tırarak yorumlayınız. Öngördü ünüz
ölçüm aralı ı için ba ıl hatayı hesaplayınız.

c- HP 4155 parametre analizörü yardımıyla bir Si diyoda ili kin SPICE diyot 
modeli ileri ve ters yönde çalı ma için statik model parametrelerini (IS, n, rd,
IBV, BV) ölçüm yoluyla belirleyiniz. Belirledi iniz parametre de erlerini 
kullanarak SPICE programı yardımıyla, ölçüm sonucu elde etmi  oldu unuz 
karakteristikleri bir kez de benzetimle bulunuz. Benzetim sonuçlarını ölçüm 
sonuçlarıyla kar ıla tırarak aradaki farkları yorumlayınız. Öngördü ünüz
ölçüm aralı ı için ba ıl hatayı hesaplayınız.

d- ki modelden elde etti iniz sonuçları kar ıla tırınız, aradaki farkları
belirterek yorumlayınız.

Her ö renci farklı bir diyot üzerinde ölçüm yapacaktır. Diyotlar Elektronik 
Anabilim Dalı’ndan sa lanabilir.  Ters yön karakteristiklerini belirgin bir biçimde 
görebilmek üzere, belverme gerilimi dü ük olan diyotlar kullanınız.


